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A facilidade de construgdo de condutores, indutores e resistores oferecidos pela tecnologia de filme
fino, levou-nos a verificar as possibilidades de realizar um amplificador Hibrido para aplicagdo em
frequéncia intermediaria. O circuito foi projetado para a frequéncia central de operacdo sem
preocupacdo com seu desempenho em termos de banda passante; uma Iamina de alumina (2.5x2.6
cm?) foi o suficiente para acomodar o transistor discreto (de baixo ruido) e capacitores em chip e
resistores e indutores em filme fino. Os indutores apesar de apresentarem baixo "indice de merito",
foram excelentes como adaptadores de impedancias. Entre as caracteristicas obtidas com este protétipo
estdo um ganho de poténcia de 20 dB em banda passante ( 3 dB) de 5- MHz. O método de projeto aliado
a referida tecnologia permite construir médulos amplificadores um um ou mais estdgios para emprego
em sistemas de Fl em 70 MHz.



